Samsungi uue tehnoloogiaga OneNAND Kkiip on
vanast neli korda kiirem
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Samsung hakkab jargmisest kuust tootma uusi, 30 nm tehnoloogiaga Uhekihilisi
OneNAND kiipe, mis on neli korda kiiremad kui vanad ja pakivad 8 Gb malukiibile
tunduvalt tihedamini andmeid.

Samsungi pressiteate kohaselt [dhevad need podhiliselt kasutusse
mobiiltelefonides, kuid ka minisulerid vdiksid olla sobiv kasutajagrupp.

8 Gb OneNAND-kiip loeb andmeid kiirusega 70 MB/s, tavaline NAND-kiip loeb aga
kiirusega 17 MB/s. Need omadused ja madal toopinge muudavad kiibi hinnatuks
kasvava andmehulgaga rakendustes nagu kérge eraldusvbéimega puuteekraanid
ja nutitelefonid. Lisaks suudab Samsung uusima 30 nm klassi tehnoloogia abil
tosta tootlikkust 40% varasema 40 nm klassi tehnoloogiaga vorreldes.
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